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ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 76.051.01
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Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.11

Тема дисертації:
1. Механізми дефектоутворення та люмінесценції у бездомішкових і легованих телуром кристалах селеніду
цинку

2. Mechanisms of defect formation and luminescence in the intrinsic and Te-doped cryctals of zinc selenide

Реферат:
1. Досліджено механізми переносу заряду та фотоперетворення у поверхнево-бар'єрних структурах на CdTe і
SiC. Запропоновано механізм фотостимульованого тунелювання з металу в зону провідності напівпровідника
в Al-SiC діодах. Досліджено вперше спостережуване випромінювання при прямому зміщенні контакту
напівпровідника з металом, яке кількісно описується в рамках запропонованої моделі непрямих
внутрішньозонних переходів високоенергетичних електронів, інжектованих з напівпровідника в метал.

2. The charge transport and photosensivity mechanisms in CdTe- and SiC-based Schottky diodes are investigated.
The mehanism of electron photostimulated tunneling (from metal into semiconductor conduction band) in Al-SiC
diodes is substituted. Electroluminescent radiation from forward biased Schottky diodes observed for the first
time is quantitatively described in terms of the model of intraband radiative transitions of high energy electrons
injected from the semiconductor into the metal.



Державний реєстраційний номер ДіР:
Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Підсумки дослідження:
Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:
Соціально-економічна спрямованість:
Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:
Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Махній Віктор Петрович

2. Makhniy Victor Petrovich

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів
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Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10
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Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
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Рецензенти

VIII. Заключні відомості
Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

 
Ушенко Олександр Григорович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

 
Ушенко Олександр Григорович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А.


